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摘要(译)

提供了一种发光二极管显示器。 发光二极管显示器包括基板，多条导
线，多个发光区域以及至少一个驱动器IC。 多条导线形成在基板上。 多
个发光区域包括发光二极管区域和虚拟区域。 多个发光区域排列成矩阵
状。 多个发光区域的虚拟区域彼此对应。 驱动器IC形成在多个发光区域
的虚拟区域上或多个发光区域上。
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